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Formación académica 

Licenciatura en Ciencias Físicas con especialidad Electrónica, Facultad de 
Ciencias de Rabat de la Universidad Mohammed V., 2000. 
Maestría en Tecnología de Información e Instrumentación Oceanográfica, 
Facultad de Ciencias de Rabat de la Universidad Mohammed V., 2003. 
Doctorado en Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2009. 

Distinciones 

Nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras (SNII) 
Perfil Deseable PRODEP vigencia 3 años  

Publicaciones de los últimos tres años 

Artículos 
1. Gutierrez-Reyna, B. D., Zarhri, Z., Gaggero-Sager, L. M., & Oubram, O. 
(2025). Transport and thermoelectric properties of periodic and aperiodic 
germanene gated superlattices. Materials Science in Semiconductor 
Processing, 200, 109900. 
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